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• ()��6�：2.4 MHz

• �8P����!<0D
• 9:��	��Q：5 A

• �&	��Q：6.5 A (05�$)

• 2.5 V � 5.5 V ��
	�;R

• �	
���	�：
♦�00/01/03/05/08/18 �$：0.6-1.23 V (10 mV �A)
♦�04/042/09 �$：0.603-1.411 V (12.826 mV �A)
♦�23 �$：0.60-1.3875 V (12.5 mV �A)
♦�24 �$：0.603-1.420 V (12.967 mV �A)
♦�13 �$：0.8-1.43 V (10 mV �A)

• 	
�	�<G�@�
• ��=���3.4 Mbps �I2CS.��

• ��%�����PFM =�

• PFM =���&<	�：60 �A (;$)

• T�>UE
• �
V�?)(UVLO)

• W�J9��X
• 20M@，YZ8AB[C(WLCSP)

�

• D�、\]9DSP^D�-Arm®、Krait�、
OMAP�、NovaThor�、ARMADA

• EFGE�
• _`	H、Ia、�8JE	H
• b�cd
• efKg

� 1. ���

FAN53555 SW

COUT

L1

PVIN

GND

CIN

VOUT

CIN1

AGND

Core
Processor

(System Load)

GND

VDD

VSEL

SCL

SDA

EN



FAN53555

2

� 1. ����

�	�


Top
Mark

�����

I2C��

A1��
��

����

���

������

(50 ms)
Programmable
Output Voltage EN Pin LowVSEL0 VSEL1

FAN53555UC00X BK 1.05 1.20 C0 VSEL 5 A N/A 0.6−1.23 V in
10mV

Registers
not reset

FAN53555UC01X BL 0.90 OFF VSEL 5 A N/A

FAN53555UC03X BN 0.90 N/A PGOOD 5 A N/A

FAN53555UC04X BP 1.10 1.20 VSEL 5 A N/A 0.603−1.411 V
in 12.826mV

Registers
reset

FAN53555UC05X* BU 0.90 OFF VSEL 5 A 6.5 A 0.6−1.23 V in
10mV

Registers
not reset

FAN53555BUC05X
(Note 1)

BU 0.90 OFF VSEL 5 A 6.5 A

FAN53555UC08X* BW 1.02 1.15 VSEL 4 A N/A

FAN53555BUC08X
(Note 1)

BJ 1.02 1.15 VSEL 4 A N/A

FAN53555BUC09X
(Note 1)

CP 1.10 1.10 VSEL 3 A N/A 0.603−1.411 V
in 12.826mV

FAN53555UC09X* CP 1.10 1.10 VSEL 3 A N/A

FAN53555UC13X CT 1.15 1.15 VSEL 5 A N/A 0.8−1.43 V in
10mV

FAN53555BUC13X
(Note 1)

CT 1.15 1.15 VSEL 5 A N/A

FAN53555UC18X* CU 1.02 1.15 VSEL 5 A N/A 0.6−1.23 V in
10mV

FAN53555BUC18X
(Note 1)

CU 1.02 1.15 VSEL 5 A N/A

FAN5355BUC79X FU 0.85 N/A PGOOD 5 A N/A Registers
reset

FAN53555BUC23X
(Note 1)

CW 1.15 1.15 VSEL 5 A N/A 0.6−1.3875 V in
12.5mV

Registers
not reset

FAN53555UC24X CR 1.225 1.212 VSEL 4 A N/A 0.603−1.42 V in
12.967mV

Registers
reset

FAN53555BUC24X
(Note 1)

CR 1.225 1.212 VSEL 4 A N/A

FAN53555UC042X
(Note 2)

BX 1.10 1.20 C4 VSEL 5 A N/A 0.603−1.411 V
in 12.826mV

1. FAN53555BUC05X、FAN53555BUC08X、FAN53555BUC09X、FAN53555BUC13X、FAN53555BUC18X、FAN53555BUC23X
�FAN53555BUC24X，�������	。

2. ��I2C�
���，042���04����。
*This device is End of Life. Please contact sales for additional information and assistance with replacement devices.
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� 2. !"���#$��5 A�� �	

�	 �	 �� �� ��� ��

L1 330 nH (���) ���	��，���� 3 L 0.33 �H

DCR 13 m�

COUT 2�; 
22 �F, 6.3 V, X5R, 0805

GRM21BR60J226M (Murata)
C2012X5R0J226M (TDK)

C 44 �F

CIN 1�;
10 �F, 10 V, X5R, 0805

LMK212BJ106KG−T (Taiyo Yuden)
C2012X5R1A106M (TDK)

C 10

2�;
10 �F, 6.3 V, X5R, 0805

GRM21BR60J106M (Murata)
C2012X5R0J106M (TDK)

C 20

CIN1 10 nF, 25 V, X7R, 0402 GRM155R71E103K (Murata)
C1005X7R1E103K (TDK)

C 10 nF

� 3. %�&����!"�'

(���  	�
 L (nH) DCR (m�)
IMAXDC
(Note 3)

�	)*

L W H

Vishay IHLP1616ABERR47M01 470 20.0 5.0 4.5 4.1 1.2

Mag. Layers (Note 4) MMD−04ABNR33M−M1−RU 330 12.5 7.5 4.5 4.1 1.2

Mag. Layers MMD−04ABNR47M−M1−RU 470 20.0 5.0 4.5 4.1 1.2

Inter−Technical SM1608−R33M 330 9.6 9.0 4.5 4.1 2.0

Bournes SRP4012−R33M 330 15.0 6.7 4.7 4.2 1.2

Bournes SRP4012−R47M 470 20.0 5.0 4.7 4.2 1.2

TDK VLC5020T−R47M 470 15.0 5.4 5.0 5.0 2.0

3. IMAXDC ��
����40°C 
!"#�30%$!%$&'(。
4. ��!"��330 nH，)�*+,-���./012345。

FAN53555−24、−08�−09+�!,"��
(-�08，��RMS#4A；-�09，��RMS#24,3 A) %�01��)*

FAN53555−24、−089−09h��LMi�	c"K
g����j�\]4=�kl^D��	。(�D

�12NmOn�Popq。�Q��,r�
9�

�	.��K���sR�	t�u�vwsS	

.。�Qx)�CIN	.�yTNm�UVIN9PGND
�	.(zV�\2��{W|})。

� 4. FAN53555−08������!"� �	

�	 �	 �� ��

��

� ��

L1 470 330 nH，201667' ���	��，����5

COUT −08, ,24 ��
2 � 22 �F, 6.3 V, X5R, 0603

C1608X5R0J226M (TDK) C 44 �F

−09 ��
1 � 22 �F, 6.3 V, X5R, 0603

22

CIN 1 �;
10 �F, 10 V, X5R, 0402

GRM155R61A106M (Murata) C 10

CIN1 10 nF, 25 V, X5R, 0201 TMK063CG100DT−F (Taiyo Yuden) C 10 nF
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� 5. FAN53555−08������!"�'

(���  	�
 L (nH) DCR (m� ���)
IMAXDC
(Note 5)

�	)*

L W H

Toko DFE201612R-H−R33N 330 25 3.2 2.0 1.6 1.2

Toko DFE201612C−R47N 470 40 3.2 2.0 1.6 1.2

Cyntek PIFE20161B−R47MS−39 470 30 3.1 2.0 1.6 1.2

SEMCO CIGT201610HMR47SCE 470 30 3.1 2.0 1.6 0.9

5. IMAXDC ��
����40°C 
!"#�30%$!%$&'(。

23

� 2. $1)*�23

��45

EN SCL VOUT

VIN SW

VSEL*

GND

C1

A1 A2

C3

B3

A3

C2

D1 D3D2

B2

C4

B4

A4

D4

E1 E3E2 E4

AGNDSDA

A1 = VSEL for 00, 01, 04, 05, 08, 09, 13, 18, 23, 24

A1 = PGOOD for 03 79,

C1

B1

A1

C3

B3

A3 A2

C2

D1D3 D2

B2

C4

B4

A4

D4

E1E3 E2E4

B1

� 3. %6� � 4. 76�

� 6. ��8&  

��
 '9 �	

A1 VSEL
(−03���)

!8�9。:;<=��!>?，VOUT@VSEL0ABCDE。:;<=��!>?，VOUT@VSEL1AB
CDE。

PGOOD
(03)

!FGH。�I�5JKL� GMNOPQ,，R:STUV;<WXY�!>。

A2 EN 
Z。:;<=��!>?，C��	[\]。	[?*+ABC�W^�B。
EN;<��?，��00、01、03、05、08、09、13、18�23_`a�ABC�。
EN;<=��!>?，04、24�042���W*+ABC	E�
b�。�I�XY7�1.8 V$��c!
8F，RYd
0100 ��e!�。

A3 SCL I2C�O?�

A4 VOUT VOUT$"f;<。ghYCOUT。

B1 SDA I2C�Oij

B2, B3,
C1 – C4

GND h�。��MOSFET�1;<��k。CIN�COUTl
0mnVopqrs�;<。

B4 AGND \t�。*+�uv�:;<��w。��dV/dt�%!%x@1;<$Vo。
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� 6. ��8& (continued)

��
 �	'9

D1, D2,
E1, E2

VIN !Fy�!8。ghYy�!F。
0mnVoghYCIN。

D3, D4,
E3, E4

SW U	z{。ghY!"。

� 7. :-��;8�

<
 �� �1� ��� ��

VIN SW,�VIN;<�$!8 IC|}~ −0.3 7.0 V

ICU	 −0.3 6.5

EN��m7��� _��e!���gh −0.3 2.0 V

�JYd100 �$�e!�NOgh −0.3 VIN (Note 6)

��!�;<�$!8 IC|}~ −0.3 VIN (Note 6) V

VOUT VOUT��m7��� −0.3 3.0 V

VINOV_SLEW VIN > 6.5 V$m78��，PWMU	 100 V/ms

ESD �!�!���� "#\���JESD22−A114 2000 V

$!C�\�JESD22−C101 1500

TJ �� −40 +150 °C

TSTG B%�� −65 +150 °C

TL ;<�h��，10� +260 °C

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(�k��) 
�I!8�Jm7������$���，C��Z&��。�I�J�'s���，W_`��C��Z，�Z&��C���，��
���。
6. ��7 V�VIN + 0.3 V$&'�。

� 8. !"=(>	

� $¡(¢��£¤�C�$¥4¦(¢�。§�� $¦(¢�，�¤�C�$m)�Z¨rij�$©ª。�*«�#¬+.

�J� ¦(¢�，-+Z®w��m7���NOD¯。

<
 �� �1� ��� ��� ��

VIN !F!8�� 2.5 5.5 V

IOUT y�!% 0 5 A

L !" 0.33 �H

CIN y�!° 10 �F

COUT y�!° 44 �F

TA ¡(±²�� −40 +85 °C

TJ ¦(�� −40 +125 °C

� 9. ?��

<
 �� �1� ��� ��� ��

θJA �-±²0�³�(Note 7) 38 °C/W

7. ��“l0�´”�µ$³k¶·¸。
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� 10. �@
�  
��¹+º£，f»m'��m7�$¢��VIN = 2.5 VY5.5 V，TA = −40°CY+85°C8��f�¢��TA = 25°C，VIN = 5 V�¼
EN = �!>。

<
 �� >	 �1� ��� ��� ��

�A

IQ �-!% ILOAD = 0 60 100 �A

ILOAD = 0, MODE� = 1 (½¾PWM) 43 mA

ISD H/W	[!F!% EN = GND 0.1 5.0 �A

S/W	[!F!% EN = VIN, BUCK_ENx = 0 41 75 �A

VUVLO ¿8���� VIN �� 2.35 2.45 V

VUVHYST ¿8��À±Á� 350 mV

EN, VSEL, SDA, SCL

VIH �!>y�!8 1.1 V

VIL �!>y�!8 0.4 V

VLHYST �Ây�Àq!8 160 mV

IIN y�9E!% y�ghrGND VIN 0.01 1.00 �A

PGOOD (03, 79 B�)

IOUTL PGOOD:X!% 1 mA

IOUTH PGOOD�S!% 0.01 1.00 �A

VOUT ��

VREG VOUTÃ%Ä� IOUT(DC) = 0, ½¾ PWM, VOUT = VSEL0

b�

−1.5 1.5 %

08, 24 �� 2.5 V ≤ VIN ≤ 4.5 V，
VOUT�m'�rm7�，
IOUT(DC) = 0Y4 A，
Å,PFM/PWM

−2.0 4.0 %

09 �� 2.5 V ≤ VIN ≤ 4.5 V，
VOUT�m'�rm7�，
IOUT(DC) = 0Y3 A，
Å,PFM/PWM

−2.0 4.0 %

13, 18, 23
��

2.5 V ≤ VIN ≤ 4.5 V，
VOUT�m'�rm7�，
IOUT(DC) = 0Y5 A，
Å,PFM/PWM

−2.0 4.0 %

;�!��
�

2.5 V ≤ VIN ≤ 5.5 V，
VOUT�m'�rm7�，
IOUT(DC) = 0Y5 A，
Å,PFM/PWM

−3.0 5.0 %

LOAD

OUT

I

V

�

� ÆKÇz IOUT(DC) = 1 Y 5 A −0.1 %/A

2VÇz 2.5 V ≤ VIN ≤ 5.5 V, IOUT(DC) = 1.5 A 0.01 %/V

IN

OUT

V

V

�

�

VTRSP È-�l ILOAD �É 0.1 A Y 1.5 A, tr = tf = 100 ns,
VOUT = 1.2 V

±40 mV

�CD)�*E

RDS(on)P PÊ�MOSFET��!� VIN = 5 V 28 m�

RDS(on)N NÊ�MOSFET��!� VIN = 5 V 17 m�
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� 10. �@
� (continued)
��¹+º£，f»m'��m7�$¢��VIN = 2.5 VY5.5 V，TA = −40°CY+85°C8��f�¢��TA = 25°C，VIN = 5 V�¼
EN = �!>。

<
 ���������1�>	��

�CD)�*E

ILIMPK P−MOSË��% 00, 01, 03, 04, 13, 18, 23, 042, 79 �� 6.3 7.4 8.5 A

05 �� 8.5 10.0 11.5 A

08, 24 �� 5.0 5.9 6.8 A

09 �� 4.0 4.75 5.5

TLIMIT ³	[ 150 °C

THYST ³	�À±Á� 17 °C

VSDWN y�OVP	[ ���� 6.15 V

:��� 5.50 5.85 V

FCG+

fSW ÌÍC � 2.05 2.40 2.75 MHz

DAC

µÎ� 6 �

Ïµ�2�(Note 8) 0.5 LSB

HI

I2CEN EN =��!>YI2CQ, 100 �s

J-/

tSS ÇzC
ZYÇzVOUT RLOAD > 5 �, r VOUT = 1.2 V; 
00, 01, 03, 04, 042, 05, 09, 13, 23 � 79
��

300 �S

2.5 V ≤ VIN ≤ 4.5 V; RLOAD = 2 �; r
VOUT = 1.127 V (1.1 V !98；08 �18
��)

135 175 �S

ROFF VOUT:X!�，Ð0 EN = 0   VIN < VUVLO 160 �

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions. 
(�k��) 
��¹+º£，“!Ñ��”�ª��$�*�fÒ¢�:$<Ó�Z�i。�IM+�¢�:ÔO，<Ó�Z�Z�“!Ñ��”�ª
*��Z�i+=�。
8. ÕjD¯¤�ÖÇ�。

� 11. I2CIKLM  
D¯��。

<
 �� >	 �1� ��� ��� ��

fSCL SCL?� � �?\] 100 kHz

×#\] 400

Ø½×#\] 1000

�#\], CB ≤ 100 pF 3400

�#\], CB ≤ 400 pF 1700

tBUF STOP�START¢�0�$Ù2Ú$?� �?\] 4.7 �s

×#\] 1.3

Ø½×#\] 0.5
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� 11. I2CIKLM (continued)
D¯��。

<
 ���������1�>	��

tHD;STA START REPEATED START�Û?� �?\] 4 �s

×#\] 600 ns

Ø½×#\] 260 ns

�#\] 160 ns

tLOW SCL�!>ÜÝ �?\] 4.7 �s

×#\] 1.3 �s

Ø½×#\] 0.5 �s

�#\], CB ≤ 100 pF 160.0 ns

�#\], CB ≤ 400 pF 320.0 ns

tHIGH SCL�!>ÜÝ �?\] 4 �s

×#\] 600 ns

Ø½×#\] 260 ns

�#\], CB ≤ 100 pF 60 ns

�#\], CB ≤ 400 pF 120 ns

tSU;STA REPEATED START¬Þ?� �?\] 4.7 �s

×#\] 600.0 ns

Ø½×#\] 260.0 ns

�#\] 160.0 ns

tSU;DAT ij¬Þ?� �?\] 250 ns

×#\] 100

Ø½×#\] 50

�#\] 10

tHD;DAT ij�Û?� �?\] 0 3.45 �s

×#\] 0 900.00 ns

Ø½×#\] 0 450.00 ns

�#\], CB ≤ 100 pF 0 70.00 ns

�#\], CB ≤ 400 pF 0 150.00 ns

tRCL SCL��?� �?\] 20+0.1CB 1000 ns

×#\] 20+0.1CB 300

Ø½×#\] 20+0.1CB 120

�#\], CB ≤ 100 pF 10 80

�#\], CB ≤ 400 pF 20 160

tFCL SCL:�?� �?\] 20+0.1CB 300 ns

×#\] 20+0.1CB 300

Ø½×#\] 20+0.1CB 120

�#\], CB ≤ 100 pF 10 40

�#\], CB ≤ 400 pF 20 80

tRCL1 REPEATED START¢�ß�¼ACK
�ß$SCL��?�

�#\], CB ≤ 100 pF 10 80 ns

�#\], CB ≤ 400 pF 20 160
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� 11. I2CIKLM (continued)
D¯��。

<
 ���������1�>	��

tRDA SDA��?� �?\] 20+0.1CB 1000 ns

×#\] 20+0.1CB 300

Ø½×#\] 20+0.1CB 120

�#\], CB ≤ 100 pF 10 80

�#\], CB ≤ 400 pF 20 160

tFDA SDA:�?� �?\] 20+0.1CB 300 ns

×#\] 20+0.1CB 300

Ø½×#\] 20+0.1CB 120

�#\], CB ≤ 100 pF 10 80

�#\], CB ≤ 400 pF 20 160

tSU;STO @à¢�¬Þ?� �?\] 4 �s

×#\] 600 ns

Ø½×#\] 120 ns

�#\] 160 ns

CB SDA�SCL$°�ÆK 400 pF

IK�

ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌÑÑSTART

ÓÓ
ÓÓ
ÓÓ
ÓÓ
ÓÓ
ÓÓ
ÓÓ

ÔÔ
ÔÔ
ÔÔ
ÔÔ
ÔÔ
ÔÔÖÖÖÖ

ÖÖÖÖ
REPEATED

START

ÒÒÒ
ÒÒÒ
ÒÒÒ
ÒÒÒ
ÒÒÒ
ÒÒÒ
ÒÒÒ

SCL

SDA

tF

tHD;STA

tLOW

tR

tHD;DAT

tHIGH

TSU;DAT

tSU;STA

tHD;STO

tBUF

ÕÕÕSTART ŠŠSTOP

tHD;STA

� 5. %�:NOPQR、OPQR�SPQR�I2CT;IK

ÚÚ
ÚÚ
ÚÚ
ÚÚ
ÚÚ

ÛÛÛÛ
ÛÛÛÛ

REPEATED
STARTÜÜ

ÜÜ
ÜÜ
ÜÜ
ÜÜ
ÜÜ
ÜÜ

SCLH

SDAH

tFDA

tLOW

tRCL1

tHD;DAT

tHIGH

tSU;STO

ÙÙÙ
ÙÙÙ

REPEATED
START

tRDA

tFCL

tSU;DAT

tRCL

ŸŸŸ
ŸŸŸ

STOPŽŽ
ŽŽ

= MCS Current Source Pull−up

= RP Resistor Pull−up

note A

Note A:  First rising edge of SCLH after Repeated Start and after each ACK bit.

tHD;STA

tSU;STA

� 6. %�&PQR�I2CT;IK
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��
�
��¹+©�，Å,PFM/PWM，VIN = 3.6 V、VOUT = 1.2 V、SCL = SDA = VSEL = EN = 1.8 V、TA = 25°C；!V�A�Bjá1��1。
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60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

0 1000 2000 3000 4000 5000
60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

3.6VIN, 1.2VOUT, L=MMD−04ABNR33M

3.6VIN, 1.2VOUT, L=VLC5020T−R47M

5.0VIN, 1.2VOUT, L=MMD−04ABNR33M

5.0VIN, 1.2VOUT, L=VLC5020T−R47M

5.0VIN, 0.9VOUT, L=MMD−04ABNR33M

5.0VIN, 0.9VOUT, L=VLC5020T−R47M

� 7. UC<#$���,=�>�)V

2.7 VIN
3.6 VIN
5.0 VIN
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� 8. UC<#$���WX�)V
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� 9. UC<#$���,=�>�)V，

VOUT = 0.9 V

0 1000 2000 3000 4000 5000
70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%
E

F
F

IC
E

N
C

Y

LOAD CURRENT (mA)
0 1000 2000 3000 4000 5000

� 10. UC<#$���WX�)V，

VIN = 5 V, VOUT = 1.2 V

2.7 VIN
3.6 VIN
5.0 VIN

−40°C
+25°C
+85°C

E
F

F
IC

E
N

C
Y

LOAD CURRENT (mA)

� 11. UC<#$���,=�>�)V，

VOUT = 0.6 V

E
F

F
IC

E
N

C
Y

LOAD CURRENT (mA)

� 12. UC<#$���)V，

VIN = 3.6 V � 5 V, VOUT = 1.2 V � 0.9 V

2.7 VIN
3.6 VIN
5.0 VIN
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��
� (â)

��¹+©�，Å,PFM/PWM，VIN = 3.6 V、VOUT = 1.2 V、SCL = SDA = VSEL = EN = 1.8 V、TA = 25°C；!V�A�Bjá1��1。

0

5

10

15

20

25

0 1000 2000 3000 4000 5000
0

4

8

12

16

20

0 1000 2000 3000 4000 5000

200

400

600

800

1,000

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
200

400

600

800

1,000

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

0

5

10

15

20

25

0 1000 2000 3000 4000 5000
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0 1000 2000 3000 4000 5000

V
O

U
T

 S
H

IF
T

 (
m

V
)

LOAD CURRENT (mA)

2.7 VIN
3.6 VIN
5.0 VIN

� 13. ,"��<#$���,=�>�)V，

VOUT = 1.2 V
� 14. ,"��<#$���,=�>�)V，

VOUT = 0.9 V

LOAD CURRENT (mA)

2.7 VIN
3.6 VIN
5.0 VIN

PFM Exit
PFM Enter

LA
O

D
 C

U
R

R
E

N
T

 (
m

A
)

INPUT VOLTAGE (V)

� 15. PFM=;/";�Y<,=�>�)V，

VOUT = 1.2 V

PFM Exit
PFM Enter

LO
A

D
 C

U
R

R
E

N
T

 (
m

A
)

INPUT VOLTAGE (V)

� 16. PFM=;/";�Y<,=�>�)V，

VOUT = 0.9 V

3.6VIN, 1.2VOUT, Auto

3.6VIN, 1.2VOUT, PWM

5.0VIN, 1.2VOUT, Auto

5.0VIN, 1.2VOUT, PWM

5.0VIN, 0.9VOUT, Auto

O
U

T
P

U
T

 R
IP

P
LE

 (
m

V
pp

)

LOAD CURRENT (mA)
� 17. ,"Z[<#$���)V，VIN = 5 V �

3.6 V，VOUT = 1.2 V � 0.9 V，\/�FPWM

3.6VIN, 1.2VOUT, Auto

3.6VIN, 0.9VOUT, Auto

5.0VIN, 1.2VOUT, Auto

5.0VIN, 0.9VOUT, Auto

� 18. FC<#$���)V，VIN = 5 V �
3.6 V，VOUT = 1.2 V � 0.9 V，\/FPWM

S
W

IT
C

H
IN

G
 F

R
E

Q
U

E
N

C
Y

 (
kH

z)

LOAD CURRENT (mA)
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��
� (â)

��¹+©�，Å,PFM/PWM，VIN = 3.6 V、VOUT = 1.2 V、SCL = SDA = VSEL = EN = 1.8 V、TA = 25°C；!V�A�Bjá1��1。

20

30

40

50

60

70

80

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
0

10

20

30

40

50

60

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

20

30

40

50

60

70

10 100 1,000 10,000 100k

INPUT SUPPLY VOLTAGE (V)

IN
P

U
T

 S
U

P
P

LY
 C

U
R

R
E

N
T

 (
�
A

)

� 19. ]^��<,=�>�WX�)V，\/PWM

INPUT VOLTAGE (V)

IN
P

U
T

 C
U

R
R

E
N

T
 (

m
A

)

−40°C
+25°C
+85°C

−40°C
+25°C
+85°C

� 20. ]^��<,=�>�WX�)V，FPWM

0

10

20

30

40

50

60

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

EN_BUCK=0, −40C

EN_BUCK=0, +25C

EN_BUCK=0, +85C

EN=0, +25C

IN
P

U
T

 C
U

R
R

E
N

T
 (
�
A

)

INPUT VOLTAGE (V)

3.6VIN, 1.2VOUT, 2A Load

3.6VIN, 0.9VOUT, 2A Load

5.0VIN, 0.9VOUT, 18mA Load, PFM

P
S

S
R

 (
dB

)

FREQUENCY (Hz)

� 21. )_��<,=�>�WX�)V � 22. PSRR vs. FC

� 23. `ab^，3−4 VIN，1.2 VOUT，10 �s
cd，50 � #$

� 24. `ab^，3−4 VIN，1.2 VOUT，10 �s cd，
1 A #$
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��
� (â)

��¹+©�，Å,PFM/PWM，VIN = 3.6 V、VOUT = 1.2 V、SCL = SDA = VSEL = EN = 1.8 V、TA = 25°C；!V�A�Bjá1��1。

� 25. #$b^，5 VIN，0.9 VOUT，0.3−3 A，
100 ns cd

� 26. #$b^，3.6 VIN，1.2 VOUT，0.3−3 A，
100 ns cd

� 27. #$b^，3.6 VIN，1.2 VOUT，0.3−3 A， 

100 ns cd，COUT = 4x22 �F
� 28. #$b^，3.6 VIN，1.2 VOUT，1.5−6 A， 

100 ns cd，COUT = 4x22 �F

� 29. ,=e>*E
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��
� (â)

��¹+©�，Å,PFM/PWM，VIN = 3.6 V、VOUT = 1.2 V、SCL = SDA = VSEL = EN = 1.8 V、TA = 25°C；!V�A�Bjá1��1。

� 30. -//)_，f$，VOUT = 0.9 V � 31. -//)_，180 m� #$，VOUT = 0.9 V

� 32. e$*E�g@ � 33. -/hiA#$"jkl，VOUT = 0.9 V

=(mn

FAN53555�����������，	�2.5 V
�5.5 V��
	�	���	
���	�。
FAN53555���������������，���
���80%!��5 A	�。05�$		%"��
6.5 A��&	�。�����~���	2.4�MHz�
'���6�，	+,�X����	-��

330�nH， +��	.��22��F。����&PFM
=�，�%�!	�"��。

FAN53555 Y��I2C S.��，�Z	�[��
3.4 Mbps���=�。�� ��	��：
• �10 mV ���	���E<\�
�，

12.826 mV �](�$04、09 9042)，12.5 mV
�](�$23)，�12.967 mV �](�$24)；

• �=���\�
�，	���3�PFM；

• I:	�<G�@�；�_
• ��/3����。

G+QR

FAN53555��`a�Nbj、()��PWM�:
�，�[�=��!<0D，�!�,��*���

��"K)�����。���j�`c���	.

ESR，	��de��	.。�f(g*��m��
h����i�
	�9��	��j7�，!T�

��k	�,?��
	�9��	�;RT�"�

�����)。

l�#%�12，FAN53555�J:	�(DCM)
��&PFM=��*�，�vwPFMm�n�，	"
j,
���o�。�PWM9PFM=�#"��<G
�n��p�，%"�DCM9CCM=�#"��_
�<G。

��VSEL�u���MODE$�	_��
�，
		3�PFM。
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���J-/

EN�q^�
	_!；IC^��Jr<，��T�
	S�"�sr<，Z%���0�	��&v�。

�()r<�，I2C���
�t�。��u04
9042�$#,����$，�EN�q^�
	_
!，���u�v+w�u。��04、249042�
$，�EN�q^�
	_!，�u�\x�yz。
�����$，���	�$(POR)8"+�u�\
x�yz。

��CONTROL�u���OUTPUT_DISCHARGE
$��({|�	_)，Z%EN�q^�
	_�
BUCK_Enx$^�
	_，���+�VOUT9�H
GND，	���	.���	。
�BUCK_Enx$^��	_!��EN	� �� 
�¡��>UE¢k。�>UE��，�:��T

�z}��~£，	P?�¤¥¦r�
�§¨	

�， �©��	�&。>UE8"3©���

�，�ZIC	�¡�	.j���'	。
����,?���	.，���	���U

E。���K�\������UE�P?COUT
	.��：

COUTMAX � �ILIMPK � ILOAD
� �

320�

VOUT

(eq. 1)

v�，COUTMAX�μFQ*，ZILOAD�>UE��
���	�，�AQ*。
�����^�v16(9:��ª8���r<，
����+�J， �1700 ms«\�¬�>UE#
�
3<。(��>UE���:P?��	��
®��，	�©W。

� BUCK_EN $，�EN ^��	_!，IC
	�[����>���。�00、04、08、09、23、
249042�$�，BUCK_EN09BUCK_EN1¯°¡�
��	_。��VSEL�q�r<�)，(��$v
	��	�$(POR)«UE。
�01905�$�，BUCK_EN09BUCK_EN1°¡�
�10。��(��$，��IC��I2C� ���^
D��	，POR#«，VSELyT�
	_，03�$+
VSEL �
��:�{|T�()�
	_。

� 12. o	�J	��

�� �

,"EN VSEL BUCK_EN0 BUCK_EN1

0 X X X 	

1 0 0 X 	

1 0 1 X ��

1 1 X 0 	

1 1 X 1 ��

VSEL���I2C��,"�>

��	��VSEL09VSEL1�u���NSELxI:
$Kx。�$00、01、03、05、08918���	�	
�����：

VOUT � 0.60 V � NSELx � 10 mV (eq. 2)

*�，��NSEL�= 011111 (31±�:)，�VOUT�=
0.60 + 0.310 = 0.91 V。

��04、042909�$，��	�	�����：

VOUT � 0.603 � NSELx � 12.826 mV (eq. 3)

��13�$，��	�	�����：

VOUT � 0.80 � NSELx � 10 mV (eq. 4)

��23�$，��	�	�����：

VOUT � 0.60 V � NSELx � 12.5 mV (eq. 5)

��24�$，��	�	�����：

VOUT � 0.603 V � NSELx � 12.967 mV (eq. 6)

��	��		�+VSEL�qFG�
	_��
	_��I:。VSEL
	_�D�VSEL0，ZVSEL
�	_�D�VSEL1。Qx9�	�$(POR)«，
VSEL09VSEL1+w\x�vyz	�，��*。

pq>rCs+

�
	�<GH�	�!，	��CONTROL�u
���SLEW$�IC��
�²��³(	���@
�#�。

� 13. pq>rC

Bt+ Ct+ >rC

0 000 64.00 mV / �s

1 001 32.00 mV / �s

2 010 16.00 mV / �s

3 011 8.00 mV / �s

4 100 4.00 mV / �s

5 101 2.00 mV / �s

6 110 1.00 mV / �s

7 111 0.50 mV / �s

��	�<GH
	�+�����+VOUT�	�

�KxN。�´�¡�	�H
	��<G，IC+,
©<G，��VOUT�H�KxN。

��04、042、09、23924�$，v�E<	���
(DVS)�A N10 mV；���@�nD�Q6�
*，µ�DVS�A10 mV�������。*�，�
�Bin = 011，�$13��@��8.00 mV/�s x 12.5 mV/
10 mV = 10.00 mV/�s.
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u>v8

EN�	_!，V�?).����*�，��	�
	���H�	¶m*��·_。		���UE�

�J8"�0�[�*�。

,=e>*E(OVP)
�VIN�VSDWN (�6.2 V)!，IC+,©<G，	
�X	S0¸�6.5 V�T�¹º�»¼。T�½�
�	�©	S¾¿À¹ºZ�J。

�Awx(03B�)
PGOOD�q�Á#�S��，Q*�vr<��	
_!，�����。��Â���，PGOOD+Ã�

	_：

• ���3�(EN�q^�
	_、wI2C3�、Ä�
�!、UVLO、OVP、Å)；

• ���¶���>UE。
�I2C��VOUT<G8"，PGOOD �"��	_。

��s+

��	S��?����S��h	-��	��

?，���H�����P?	��。�H�

«，�����s，	�0¾	�?��»¼。�

��l�16(9:��¢k，+�h����J ,
©?�1700 �s，Æ«¬�\U。

?)_

����?�kÇÅ¤���ÈÉÅ¤��

!，����	S+3�，��ÈÉÅ¤'Ê�
«

p	U�。mÅ>UEW�s�Å¤�m�150°C，
Ëk�17°C。

y6�z{�(Reg05)
����u�	x*IC���r<。��IC��%
¶�����，�v�(1000 0000)。

I2CT;

FAN53555�1���S.'Ì、�=、�Í�=9
�==�I2C−Bus®4L。FAN53555�SCLbS��

�，SDAbS�ÎÏ�Á���；� !，wÐ��
ÃÑb。�t�Ò��9��ACK Ó!，SDA
bÐ�Ã
。Ô�ÒvJ$，MSB ($7)23。

I2C��

�±Õ�:���，�d¥Ö�)�0�LS$。�
�u-42#,����$，±Õ�:�d¥Ö�C0，
Z-42�±Õ�:�d¥Ö�C4。

� 14. I2C��

B|

BDt

+

�

7 6 5 4 3 2 1 0

00 Y 24,
79 C0 1 1 0 0 0 0 0 WR/

42 C4 1 1 0 0 0 1 0 WR/

vw�d¥Ö		Ê�。��-�4×�5ØÙ6

Q。

}`IK

�\34�*，Ò�SCL�
!����。Ò�
SCL��Ú�ÛÒ!��
。;$¥，�SCL��Ú
���Ú«，Ò�=FG，����!"，���

��(SCL��ÚH²ÜcÒ。

SCL tSU

tH

SDA

Data change allowed

� 34. �~E,IK

ÝÞÑb^DÑ��SDA9SCL��	_!�¡9
,©。�Þ��#¡��(START��，���)7
�SCL�	_!SDA�1H0FG，�\35�*。

SCL

tHD;STA
SDA

Slave Address
MS Bit

� 35. ���

�Þ��#¡��(STOP��，���)7�SCL
�	_!SDA�0H1FG，�\36�*。

SCL

SDA

Slave Releases Master Drives

ACK(0) or
NACK(1)

tHD;STO

� 36. F��

�t�FAN53555��，����u�¥Ö#«ß
àÞ���¥Ö#，8GE���(REPEATED
START Ó。REPEATED START ÓxSCL��!
SCD�1H0�FG，�\�*\37。

SCL

SDA
ACK(0) or
NACK(1)

Slave Releases

SLADDR
MS Bit

tHD;STAtSU;STA

� 37. F��
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&P(HS)QR
u�HS=��Ñb=¤�3.4 MHz	,，�=

(HS)、
=(LS)9�=(FS)=��á�¯âÔn�。
�Ñb8dµ�UE12��HS 8d6 00001XXX
!，�
HS=�。8d6 ��=��Í�==��
��(
�1 MHz!�)；�d��ã��9�D¡。
8d"j\�UE12(\35)，�hÑb����
�dFG�HS=�。Æ«，8d���HS=�!�
=�9!ä��I2C Òå(���¢)。
Ñb+�"^�HS=��r<，��8d��,©
$(\36)。�^�HS=�!，Òå�w\�UE1
2ÊM(\37)。

��G�H�

�\æ¢�Ò�t�£ä。ÑbI:>Òå�

¤/�Ê，)7�Master Drives Bus9Slave Drives
Bus。��¥Ö9Ò¯�MSB23。

� 15. ��I2C�8&�38�39

<
 8&

R REPEATED START，��á37

P STOP，��á36

S START，��á35

A ACK. �%,SDA = 0，�¤bã�$ij�。

A NACK. �%,äå1，+¤bã�$ij�。

R Repeated START，��á37

P STOP，��á36

S Slave Address A Reg Addr A A P0

7 bits 8 bits 8 bits

Data

0 0 0

� 38. G�(

S Slave Address A Reg Addr A0

7 bits 8 bits

R Slave Address

7 bits

1 A Data A

8 bits0 0 0 1

P

� 39. ��(
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z{�mn

� 16. z{���  

BDt

+�� '9 ��

��@�(POR)���

B| VOUT Ct+ BDt+

00 VSEL0 MVSEL;<=0?æ¾VOUTDE 00 1.050 10101101 AD

08, 18 1.020 10101010 AA

01, 03, 05 0.900 10011110 9E

04 1.100 10100111 A7

24 1.225 10110000 B0

13 1.150 10100011 A3

23 1.150 10101100 AC

09 1.100 10100111 A7

79 0.85 10011001 99

01 VSEL1 MVSEL;<=1?æ¾VOUTDE 00 1.200 11111100 FC

01, 05 1.000 01101000 68

04 1.200 11101111 EF

24 1.212 10101111 AF

08, 18 1.150 10110111 B7

13 1.150 10100011 A3

23 1.150 10101100 AC

09 1.100 11100111 E7

02 CONTROL ¤�VOUTy��!�ç
Z�¼Gè}~$8�
�

00, 01, 03, 04,
05, 24

10000000 80

08, 09, 18 00000000 00

13, 23 10110000 B0

03 ID1 éêABC¤�Clë�ì�í� 00, 13, 23, 24 10000000 80

01 10000001 81

03 10000011 83

04 10000100 84

05 10000101 85

08, 18 10001000 88

09 10001100 8C

04 ID2 éêABC¤�î�ïð *+ 0000XXXX 0X

05 MONITOR §ñC�ò- *+ X0000000 X0
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� 17. �8&  
:��D�ABC*+�$¡(。ó#�ñ�!
b�。

� '9 �� �	

VSEL0 R/W z{���: 00

7 BUCK_EN0 1 P��8
Z。EN;<=��!>?，ÇzC=�	�ò-。
EN;<=��!>?，BUCK_EN�EF。

6 MODE0 0 ôK¢�:GõÅ,PFM\]。

1 ½¾PWM\]。

5:0 NSEL0 00 ��
101101

WVOUT�DE�0.6Y1.23 V (10 mVö÷) (�](2))。

08, 18 ��
101010

01, 03, 05 ��
011110

79 �� 011001

04 ��
100111

WVOUT�DE�0.603Y1.411 V (12.826 mVö÷) (�](3))。

09 ��
100111

13 ��
100011

WVOUT�DE�0.8Y1.43 V (10 mVö÷) (�](4))。

23 ��
101100

WVOUT�DE�0.6Y1.3875 V (12.5 mVö÷) (�](5))。

24 ��
110000

WVOUT�DE�0.603Y1.42 V (12.967 mVö÷) (�](6))。

VSEL1 R/W z{���: 01

7 BUCK_EN1 00, 04, 08, 09,13,
18, 23, 24 ��

1

P��8
Z。EN;<=��!>?，ÇzC=�	�ò-。
EN;<=��!>?，BUCK_EN�EF。

01, 05 ��
0

6 MODE1 08, 13, 18, 23, 24
��

0

ôK¢�:GõÅ,PFM\]。

00, 01, 04, 05, 09
��

1

½¾PWM\]。
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� 17. �8& (continued)
:��D�ABC*+�$¡(。ó#�ñ�!
b�。

� �	��'9

VSEL1 R/W z{���: 01

5:0 NSEL1 00 ��
111100

WVOUT�DE�0.6Y1.23 V (10 mVö÷) (�](2))。

01, 05 ��
101000

08, 18 ��
110111

04 ��
101111

WVOUT�DE�0.603Y1.411 V (12.826 mVö÷) (�](3))。

09 ��
100111

13 ��
100011

WVOUT�DE�0.8Y1.43 V (10 mVö÷) (�](4))。

23 ��
010100

WVOUT�DE�0.6Y1.3875 V (12.5 mVö÷) (�](5))。

24 ��
101111

WVOUT�DE�0.603Y1.42 V (12.967 mVö÷) (�](6))。

CONTROL R/W z{���: 02

7 OUTPUT_DISCHARGE 08, 09, 18, 79 ��
0

ÇzCÐ0?，VOUT_`�!。

00, 01, 03, 04,
05,13, 23, 24 ��

1

ÇzCÐ0?，VOUT�JH�:X�!。

6:4 SLEW 000 –111 DEG8}~$8��(��)�13。

011 13、23 ��$
b�

3 �ø 0 ùúêq 0

2 04, 09, 24, 79 ��

a�

0 DE�1�W*+ABC	E�
b�。

;�!���

�ø

0 ùúêq 0

1:0 �ø 00 ùúêq 00

ID1 R z{���: 03

7:5 VENDOR 100 �ñ�*«�#�ICClë

4 �ø 0 ùúêq0

3:0 DIE_ID 0000 IC í� = 09 �� (FAN53555UC09X/FAN53555BUC09X)

0001 IC í� = 01 �� (FAN53555UC01X/FAN5355BUC79X)

0011 IC í� = 03 �� (FAN53555UC03X)

0100 IC í� = 04 �� (FAN53555UC04X)

0100 IC í� = 042 �� (FAN53555UC042X)

0101 IC í� = 05 �� (FAN53555UC05X/FAN53555BUC05X)

1000 IC í� = 08, 18 �� (FAN53555UC08X/FAN53555BUC08X, 
FAN53555UC18X/FAN53555BUC18X)

1100 IC í� = 09 �� (FAN53555UC09X/FAN53555BUC09X)

0000 IC í� = 13 �� (FAN53555UC13X/FAN53555BUC13X)

0000 IC í� = 23 �� (FAN53555BUC23X)
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� 17. �8& (continued)
:��D�ABC*+�$¡(。ó#�ñ�!
b�。

� �	��'9

ID2 R z{���: 04

7:4 �ø 0000 ùúêq 0000

3:0 DIE_REV 00 ��
0011

IC ûüKýþ

01 ��
0011

03 ��
0011

04 ��
1111

24−��
0100

042 ��
1111

05 ��
0011

08, 18 ��
0001

BUC08, BUC18
��

1111

09 ��
1111

13 ��
1111

23 ��
1100

79 �� 1000

MONITOR R z{���: 05

7 PGOOD 0 1:�8
Z�PQ,��

6:0 |
0 000 0000 ùúêq 000 0000
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���

B��'

�ç���	-�yT����1�	-9D��

1��]^D�Q。	-�_¯��、��	�o

�9���/0。

����o�	�(�I)�：

�I �
VOUT

VIN

� �VIN � VOUT

L � fsw
� (eq. 7)

P?_¯��	�IMAX(LOAD)�o�º��

ILIM(PK)9o�	�：

IMAX(LOAD) � ILIM(PK) �
�I

2
(eq. 8)

2��FAN53555	L = 330 nH��*�，!�	-
��1.0 �H ('�)!	�"�)。	-D�"vº
ILIM(PK)�80%。l���"，���
IC����
�	�。

	-DCR9	-����"j/0。�
a)è
é�	-�m�¥rDCR；!���I�?，%	�
���?，�	kl»09Y¦�D»0�+�

?。

IRMS � IOUT(DC)
2 �

�I2

12
	 (eq. 9)

�?�RMS	�+��»0，�IC MOSFET�
RDS(ON)9	-ESRâ�。
�?	-	�
RMS	�，!�/0!<0D。
���)èé�	-，��	-�m��v§9	�

�
。

� 18. �'�-�������K

(�~330 NH!"�)

IMAX(LOAD) �VOUT (Eq.(11)) b^K�

Ø7 �' ��

;8�'��

��	S:¨�P¼12�©�ªº	��

L1。l��	êë�	�，	-�		�"�	�，
��
Ä�ìÔr<。

���"���D�，	��L1�,r )	�。
���j�S，FAN53555	�;Æ		�X(�	
-，!����0�	����	-��� )!

	����©	-�jÄ�。

,"���VOUTZ[

Q1Ü��0805	.；!���"��，�	��
0603	.。��	�/0，0603	.�T�	S	.
�0805[C2
，(		�
!<0D9��o�。

��COUTí&�/0kS�)j，%���
��

	�o����!<0D。��	�o��VOUT	�

��«¬î�：

�VOUT � �IL
fSW � COUT � ESR 2

2 � D � (1 � D)
�

1

8 � fSW � COUT

�
(eq. 10)

v�，COUT�����	.。

	.COUT���	�,�!¦r，�h�VOUT
,�。$�(10)<�9:	�=�(CCM)*���，
()12����^�PWM=�!�[。
��,?�COUT，������12�	���

UE。�����	-?�1.0 �H，��ïD��
30 �F�COUT，	���)j。

P
�VOUT�[�IC^�PWM=�!，¾ã�
2.4 MHz�6�。�PFM=��，fSW¦r，�h

�VOUT�?。

ESL�K

��	.I�$�1�	-(ESL)D�"
·_，
	P?�¤¥¦r¾'¤�COUT �ESL9��	-
(LOUT)Z"j���o��p��Ê。¾ESL"j�
p��Ê	���=¬�：

�VOUT(SQ) � VIN �
ESLCOUT

L1
(eq. 11)

P?�¤¥¦rão��ðp����ñ(��	

.，	�H�8�COUT。*�，l2®î

COUT = 20 �F，�(22 �F�0805�"j�p]�o�
	�H>(10 �F�0805�>?。
l2P?�¤¥¦rESL，�¬�����Pr¯
���	.。0805s�ESL�1206s
。��
��o
��°2}±¾²，����Dò+j"���


ESL�0508�0612	.。+vwr	.�	.x�
��³U�		¦ï���o�@�。

,=��

de�
	.�D�	�´UVIN�q9GND
�x，+�j	-�HP
。���²�IC�	�b
S,¯，�D�CIN9	��q#"34�("bulk"
	.(	P	.�µ	.)，�Z�
	-9	.�q
9CIN#"�ó¶。

����B��D，��CIN	.�i·VIN��

?Z¦r。(����j�ô�õö/0。

?��L�

�PCB¸¹��M@÷uIC�W]。m�kÇW
º(θJA)ø?�¤��PCB|}(?r、¸¹\]9»b
�¤)��)��，Z%Å¤#¾�m�kÇ(ΔT)。
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��FAN53555UC，�&©�ù�¼C�vúû½
ü`(2-¾Ù\�,û¸¹91¾Ù\�Tû)!，
θJA�38°C/W。+¸¹ý¤¦×��îθJA�?H

48°C/W。
��[¯8	´6�，IC�mÅ(TJ)D�"�

125°C	�。
l2«¬a)D��P?��Å¤(<125°C)：
1. ����\²�)�1VIN、VOUT9����

���。

2. ����«¬Ñ�0：

PT � VOUT � ILOAD � �1
�
� 1� (eq. 12)

v�，���\7H\12���。
3. ����=«	-¹»：

PL � ILOAD
2 � DCRL (eq. 13)

4.��Ñ»0�¦÷	-»0(�¿3)²�)IC
»0：

PIC � PT � PL (eq. 14)

5.�)����Å¤：

�T � PIC � �szie7JA (eq. 15)

9

TIC � TA � �T (eq. 16)

�þ�，IC��MOSFET�RDS(ON)iÅ¤�bj�

�，=���1.21%/°C。(��h��(�)iÀBÅ¤
��Z��。

!"23

� 40. �1 ��M
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� 41. �2 ��M

� 42. �3 ��M
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1. FB trace connects to “+” side of COUT cap.

2. Max trace resistance between FAN53555 and CPU should not exceed 30m Ω

3. Do not place COUT near FAN53555, place cap near load

Length should be less than 0.5 inches

Width (mils) Length (mils) Copper (Oz) Resistance (m�)

25 500 2 4.2

25 500 1.5 4.9

25 500 1 5.8

25 500 0.5 7.6

Table provides resistance values
for given Copper Oz .

� 43. ��'�N��

� 44. ��'��M，��

� 19. �QLM)*

�Q D E X Y ��23

FAN53555UC00 to FAN53555UC08X, FAN53555BUC05X,
FAN53555UC042X

2.000 ±0.03 1.600 ±0.03 0.200 0.200 �& 1

FAN53555BUC08X, FAN53555BUC09X, FAN53555UC09X,
FAN53555UC13X, FAN53555BUC13X, FAN53555UC18X,
FAN53555BUC18X, FAN53555BUC23X, FAN53555UC24X,
FAN53555BUC24X, FAN53555BUC79X

2.015 ±0.03 1.615 ±0.03 0.2075 0.2075 �& 2
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